




















































































































































专利名称(译) 半透型液晶显示装置及其制造方法
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摘要(译)

提供一种半透型液晶显示装置，它能够防止铝或者铝合金制成的反射薄
膜和氧化铟锡制成的透明电极薄膜之间的电腐蚀反应，并且能够抑制反
射薄膜中的残留直流电压造成的闪烁的出现。在上述的半透型液晶显示
装置中，把从背光源提供光的透射区和接收环境光的反射区设置在象素
区中，并且使用插入在反射薄膜和透明电极薄膜之间的钝化薄膜来在有
源矩阵衬底上的反射区中形成反射薄膜。
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